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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale/de isation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la ‘CEl). | a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm i ‘ domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publje d es interndtionales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel ut Comité i intéréssé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne b ementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEIl ¢e € - I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées pdr ac tRe organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les qus 9 ehnigvi sefitent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, 2 ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de e lati internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guigeés ¢ Ymités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale ités nationaux)/de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure posgible nationales de la CEI dans leurs _normes

5) La CEIl n’a fixé aucune procégd re concerna indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand ug’materi $ a I'pine de ses normes.

6) L’attention est attirée s A & certainsdes . éléments’de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prop ete } droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pas avoirdentifié de tels Wroits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern
optoélectroniques, chay imagesie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs,

La présente artiellement la deuxieme édition de la CEI 60747-5 (1992) et
son ameng ; itue”une révision technique (voir également I'annexe A: Index des
référencs R

Elle doit étre | gintement avec les CEl 60747-5-1, CEl 60747-5-2, CEl 60747-5-3 et la
CEI 62007-2.

Le domaine couvert par cette norme sera désormais placé sous la responsabilité du comité
d'études 86 de la CEIl: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEl 60747-5 (1992) et son amendement 1 et
en partie des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86/113/FDIS 86/114/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniguement a titre d'information
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for

international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International

participate in this preparatory work. International, governmental and no -gove
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions det
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techniCal matt
international consensus of opinion on the relevant subjects & en
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of

4) In order to promote international unification,

Standards transparently to the maximum their national and regional standards. Any

ational or regional standard shall be clearly

e nts of this International Standard may be the subject
le for identifying any or all such patent rights.

IEC 60747-5-1, IEC 60747-5-2, IEC 60747-5-3 and IEC 62007-2.

The field of this starfdard will henceforth be placed under the responsibility of IEC technical
committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based partly on IEC 60747-5 (1992) and its amendment 1 and partly
on the following documents:

FDIS Report on voting

86/113/FDIS 86/114/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report of
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

1 Domaine d'application

Cette partie de la CElI 62007 donne les valeurs limites et caractéristiqgues essentielles
applicables aux catégories suivantes de dispositifs optoélectroniques gmiconducteurs
utilisés dans le domaine des systemes et sous-systemes a fibres optiques:

photoémetteurs a semiconducteurs;

détecteurs photoélectriques a semiconducteurs;

2

Le document normatif suivant contient des dispositi Ui g la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valabl sEny i la CEI 62007. Au moment
de la publication, I'édition indiquée étaj L Normatif est sujet a révision
et les parties prenantes aux accords\fon ente Jpartie de la CEI 62007 sont

a laser

La terminologie des\ soncs [ des types de dispositifs, des termes généraux et des
valeurs limites etcarg lques étre consultée dans la CEl 60747-5-1.

Pour les be ente Norme internationale, les définitions suivantes sont

applicable

3.1

photodiode a avalanehe (VEI 845-05-40, spécialisé):

photodiode fonctionnant avec une polarisation en inverse telle que le courant photoélectrique
primaire subit une amplification dans la diode

3.2
intensité relative du bruit RIN:

uotient de la moyenne quadratigue des fluctuations du flux énergétigue, <A®2> par la
y q q getq e~ P

moyenne quadratique du flux énergétique <A®.>2, normalisée a une bande fréquentielle de
largeur unitaire

NOTE - Le RIN est habituellement exprimé en dB/Hz:

RIN =10 log,, {< Acbz >/(< @, >? IZIAf)}
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 1: Essential ratings and characteristics

1 Scope

This part of IEC 62007 gives the essential ratings and characteristics of the following
categories of semiconductor optoelectronic devices to be used in the ch\of fibre optic
systems and subsystems:

— semiconductor photoemitters;
— semiconductor photoelectric detectors;

The following normative document contains pr iSloRe i gh reference in this text,
constitute provisions of this Internat{ona ] ime/of publication, the edition
indicated was valid. All normative documents.a o] (¢ isjon, and parties to agreements

IEC 60825 (all parts),

3 Terms and c@ i

3.1

avalanche photodjode\ (IEV 845-05-40, specialized):

a photodiode operating with a reverse bias such that the primary photocurrent undergoes
amplification within the diode

3.2
relative intensity noise  RIN.:

the quotient of the radiant power mean square fluctuations <ACD§> to the mean square radiant
power <ACDe>2, normalized to a frequency band of unit width
NOTE — RIN is usually expressed in dB/Hz.

RIN =10 log,, {< A(DE >/(< o, > DAf)}
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3.3
déviation spectrale AA.:

écart de la longueur d'onde centrale a sa valeur a une température du boitier donnée ou un
courant direct donné par rapport a sa valeur a une température de boftier ou a un courant
direct de référence spécifiés respectivement

NOTE - La température de référence spécifique est habituellement de 25 °C.

3.4
coefficient de réflexion en entrée  sq4:

quotient de la tension réfléchie a haute fréquence par la tension incidente a haute fréquence

3.5
erreur de piste Eg:

du botftier de référence spécifiée

NOTE 1 - La température de référence spécifique est habituellement de 25 °

boitier de référence.

3.6

sous-systeme) Rp, R:
quotient du photocourant I, par la puiss
la photodiode.

charge par effet d’avg
polarisagronNgverse donng

NOTE - Il convient que \a tension inverse de référence soit suffisamment basse pour qu’il n'y ait pas de
multiplication de porteurs de charge, mais suffisamment haute pour que le dispositif soit entierement déplété et ait
atteint ses vitesse et responsivité assignées.

4 Diodes électroluminescentes et diodes émettrices en infrarouge pour
systémes ou sous-systemes a fibres optiques

4.1 Type
Diodes électroluminescentes ou émettrices en infrarouge a température ambiante spécifiée ou

a température de boitier spécifiée avec ou sans fibre optique amorce pour les systemes ou
sous-systemes a fibres optiques.

4.2 Matériau semiconducteur

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.
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3.3

spectral shift AA.:

the deviation of the peak-emission wavelength at a particular case temperature or a particular
forward current from its value at a specified reference case temperature or a specified
reference forward current, respectively

NOTE - The specific reference temperature is usually 25 °C.

3.4
input reflection coefficient  sq:
the quotient of the high frequency reflected voltage to the high frequency incident voltage

3.5

tracking error Eg:
the deviation of the radiant power at a particular case temperature fron
reference case temperature

a.specified
NOTE 1 — The specific reference temperature is usually 25 °C.
NOTE 2 — Specifications usually refer to the maximum deviation (absolute\value) ) cifigd temperature

temperature.

3.6

NOTE 2 — "Photodiode" means a complete devige su
— chip itself;

— packaged component wi

3.7
excess noise fac
noise resulting from

4 Light emitting~digdes and infrared emitting diodes for fibre optic systems or
subsystems

4.1 Type

Ambient-rated or case-rated light-emitting or infrared-emitting diode with or without optical fibre
pigtail for fibre optic systems or subsystems.

4.2 Semiconductor material

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.
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4.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation

4.3.1 Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.
4.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

4.3.3 lIdentification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le bottier.

4.3.4 Caractéristiques de l'accés optique: orientation par rapport a I'axe mécanique, position
par rapport a I'axe mécanique, surface, ouverture numérique.

4.3.5 Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant
de protection, le connecteur et la longueur.

worce, le type

4.3.6 Informations concernant la dissipation thermique du bofti

4.4  Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans | s températures de
fonctionnement, sauf indication contraire

Réf. Caractéristiques \) Symbugle IiM Exigences
/\(x (x Min. Max.
N
4.4.1 Température de stockage \ jfstg X X
soit 4.4.2.1 Température ambiante Tamb X X
soit 4.4.2.2 Température de boftier (\ Tcase X X
4.4.3 Température de so Tsid X
soudage et distance i
au boftier
4.4.4 n in erse VR X
4.4.5 Cou contln Ie X
Courbe Su f teurde r
4.4.6 Cowfant\direct e dans les conditions IeRM X

d'impulsions eC|' es a lieu)
rbe ouXact rde éduction (s'il y a lieu)

4.4.7 ssm\ﬁg pms ce Piot X
(\ Nu facteur de réduction (s'il y a lieu)

4.4.8 les\dispqgitifs a température de boftier Twi) X
re de jonction virtuelle (s'il y a lieu)
4.4.9 Pour les dispositifs avec fibre amorce: r X
Rayon de courbure de la fibre amorce (a la distance
spécifiée par rapport au boftier)
4.4.10 Chocs X
4.4.11 Vibrations X
4.4.12 Résistance a la traction pour les dispositifs avec
fibre amorce:
4.4.12.1 Structure lache:
— Résistance a la traction sur la fibre le long de son
axe F X
— Résistance a la traction sur la gaine de protection
le long de son axe F X
4.4.12.2 Structure serrée:

— Résistance a la traction sur la fibre amorce le long
de son axe F X
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